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Technooge MOSFET (Metal Odide)
Supplier Device-Gehause To27
see S

Verlustleistung (max) 305W (Tc)

Vepadung Tape&Reel (TR)
Verpockung / Gehawse To2473
Betriebstemperatwr SeCA1S0C(T)

Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs 56nC @ 10V
eRT NChamel
CFETMerkmal S
 Antriebsspannung (Max Rds On, MinRds On) v
DrainsouceSpannung (viss) SOV
Stom - Ununterbrochener Abfluss (1) bei 25°C  30A(T)
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